Descoberta cientifica tornara HDs até cem vezes mais rapidos
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Um time de engenheiros descobriu propriedades até entdo desconhecidas na boa e velha
matéria-prima atual de memdria e pode ter aberto a porta para uma nova geragao de
equipamentos. A descoberta tornara cartdes, discos rigidos, midias compactas e sistemas
computacionais bem mais capazes de reter e manter dados, muito mais rapida e
permanentemente que as memorias que conhecemos.

E o melhor: ndo custara nada além daquilo que ja gastamos hoje.

A equipe do Departamento de Engenharia e Ciéncia de Materiais do Instituto Johns Hopkins
focou sua pesquisa mais recente no material mais padrao da industria para armazenamento: a
memaria comum, cuja matéria-prima € feita a partir de uma liga de germéanio, antiménio e
telurio, também conhecida simplesmente pela sigla GST.

O GST é usado atualmente em midias 6pticas como o CD-RW e o DVD-RW e ao se
experimentar a utilizacao de diferentes pontos de pressao com a ajuda de diamantes (em vez
de laser), os engenheiros descobriram novos niveis de resistividade elétrica e chegaram a uma
formatacao ainda mais eficiente para o préprio GST.

“Essa formatacao de memdéria de comutacgao fasica é bem mais estavel que o material utilizado
para os discos rigidos de hoje. Ela é 100 vezes mais rapida e pode ser sobrescrita por mais de
100 mil vezes”, diz Ming Xu, doutorando entre os membros da equipe. “Em aproximadamente
cinco anos ela podera substituir os discos rigidos e dar mais memaoria aos computadores” —
conclui.

O GST é conhecido como um material de memaria de comutacgéo fasica ( PCRAM/PRAM/PCM
E ) pois quando
exposto ao calor, alterna-se de um estado amorfo (onde os atomos nao estdo organizados)
para um estado cristalino (onde os atomos ficam extensamente ordenados de maneira linear).
Quando neste estado amorfo, 0 GST é mais resistente a corrente elétrica. Ja no estado
cristalino, o oposto. Essas duas fases diferenciam-se muito sutiimente e s&o dispostas
atualmente uma linguagem binaria de computagéo correspondente a apenas 1 e 0, permitindo
que um laser simples possa |é-las a altas velocidades na superficie de um DVD por exemplo.
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Para descobrir como essas nano-variacoes de estado ocorriam no GST os cientistas utilizaram
duas pontas de diamantes para comprimir o material, observando entdo como ele reagiria. O
processo empregado é conhecido como Difracdo de Raio-X (ou Cristalografia) e teve o
adendo de uma simulagdo de computador para que fossem documentas todas as mudancgas
gue ocorriam no material em nivel atbmico.

O resultado nao deixou de ser surpreendentemente simples e também curioso. Os cientistas
descobriram que podiam “sintonizar” a conductividade elétrica do material (GST) durante os até
entdo misteriosos intervalos em que ele mudava de forma amorfa para cristalina, algo que
sempre foi uma charada para os engenheiros.

“E como descobrir diversas camadas de cinza entre o preto e o branco” — explica En Ma,
professor de engenharia e ciéncia de materiais da instituicdo. “Se vocé tem um amplo escopo
de resisténcia, vocé pode ter muito mais controle. Se vocé obtem multiplos estados, vocé pode
entdo armazenar muito mais dados”.

Mais memodria, dentro da prépria memoaria.l

Fonte: http://tecnoblog.net/100683/memoria-gst-rapida/
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